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LA VELOCIDAD Dk SOBRESATURACION COMO PARAMETRO DETERMINANTE I'E
LOS MECANISMOS DE CRECIMIENTO EN GELES. APLICACION A LOS
CARBONATOS Y SULFATOS DE Sr Y Ba.

PRIETO, M., FERNANDEZ-DIAZ, L. y LOPEZ-ANDRES, S.
Dpto. Cristalografia y Mineralogia. Univ. Complutense. Madrid.

El1 crecimiento de cristales en geles se caracteriza porque
tiene lugar en un sistema no homogeneo en el que existen
gradientes macroscédpicos de concentracién y variacién de las
ccndiciones de borde a lo largo del tiempo. Ello determina 1a
avaolucién continua de la sobresaturacién. Asimismo, el transporte
ejerce un control cinético sobre los procesos de nucleacién y
crecimiento. .

La evolucién espacio-temporal de la sobresturacién permite
traspasar sucesivos valores criticos de este parametro. De este
modo. los mecanismos de crecimiento se suceden (crecimiento
continuo, crecimiento por nucleacién bidimensional y por
dislocaciones helicoidales). Cada mecanismo de crecimiento lleva
asociada una respussta morfolégica (cristales dendriticos,
esqueléticos., en tolva, idiomorfos...), por lo tanto la técnica de
crecimiento en geles permite obtener sucesiones temporales y/o
espaciales de morfologias de crecimiento.

Se han estudiado 1loas morfologias de crecimiento de
cristales de carbonatos y sulfatos de Bario y de Estroncio,
mediante Microscopia Optica 'y Microscopia Electrénica de Barrido
(S.E.M. ). La evolucién morfolégica observada se ha podido
interpretar en base a la evolucién de las condiciones de
cristalizacién, especialmente de la sobresaturacién y de la
velccidad de sobresaturacién. En el caso de los sulfatos de Bario
y Estroncio. se han sucedido los tres mecanismos de crecimiento
antes mencionados, mientras que los cristales de carbonatos solo

muestran morfologias derivadas de crecimiento continuo y por
nucleacién bidimensional.

Asimismo, se ha estudiado la densidad de nucleacién en las
distintas experiencias. El valor alcanzado varié en funcién de la
cornzentracién de las soluciones madre empleadas. Este fenémeno se

interpreta en base a los valores de la velocidad de
sobresaturacién.
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